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გელა გოდერძიშვილი

პერსონალური ინფორმაცია

სახელი გვარი: გელა გოდერძიშვილი
დაბ. თარიღი:  1949-02-16
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
ტელეფონი: 599469550
ელ-ფოსტა: g.goderdzishvili@gtu.ge,

განათლება

აკადემიური ხარისხი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: 01.04.10 - ნახევარგამტარების და

დიელექტრიკების ფიზიკა; 01.04.01 - ფიზიკური
ექსპერიმენტის ტექნიკა, ხელსაწყოთა ფიზიკა,
ფიზიკურ გამოკვლევათა ავტომატიზცია

მინიჭების თარიღი: 1999-09-14
ქვეყანა: საქართველო

აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი/მაგისტრთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია: სპეციალობა მყარი სხეულის ფიზიკა, ფიზიკოსის

კვალიფიკაცია, დიპლომი Я №172728
მინიჭების თარიღი: 1973-06-30
ქვეყანა: საქართველო

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

სტრუქტურული ერთეული: საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენი
თანამდებობა: პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2012-02-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

სტრუქტურული ერთეული: ჟ.შარტავას ინფორმატკის და მართვის
სიიტემების სასწავლო-სამეცნიერო-საექსპერტო
ლაბორარირია

mailto:g.goderdzishvili@gtu.ge,
http://gtu.ge


ტექნიკური უნივერსიტეტი 2/7 www.gtu.edu.ge

თანამდებობა: ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2011-11-06
მუშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი

სტრუქტურული ერთეული: საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენი
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2006-09-03
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2012-07-25

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: მიკროელექტრონიკის და ფიზიკური

მასალათმცოდნეობის (101-ე) კათედრა
თანამდებობა: დოცენტი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1989-05-10
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2006-06-25

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: იკროელექტრონიკის სამეცნიერო-საინჟინრო

ცენტრი
თანამდებობა: უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1989-05-10
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2012-07-25

ორგანიზაცია: ავტომატური სისტემების სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი “სხივი”

სტრუქტურული ერთეული: ოპტოელექტრონიკის ლაბორატორია
თანამდებობა: სექტორის გამგე
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1986-12-15
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1989-04-30

ორგანიზაცია: სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი “მიონი”
სტრუქტურული ერთეული: ოპტოელექტრონიკის განყოფილება
თანამდებობა: სხვადასხვა წლებში: უფროსი ტექნიკოსი;

ინჟინერი; უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
ლაბორატორიის გამგე

მუშაობის დაწყების თარიღი: 1967-01-25
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1986-12-14

კვალიფიკაციის ამაღლება

ტრენინგები

http://gtu.ge
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ორგანიზაცია: Georgian Technical Universiti, in Tbilisi
თემა: International Workshop on Functional and

Nanostructured Materials
ქვეყანა: Georgia
თარიღი: 2016-09-10

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თემა: мастер-классов National Instruments.
ქვეყანა: საქართველო
თარიღი: 2016-05-18

ორგანიზაცია: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო

თემა: „ქართული ინოვაციები და გამოგონებები
ბიზნესისათვის“ გამოფენა

ქვეყანა: საქართველო
თარიღი: 2015-05-12

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თემა: International School of Nanophotonics and

Photovoltaics, August 28
ქვეყანა: საქართველო
თარიღი: 2014-09-03

ორგანიზაცია: (EPC) ფარგლებში ორგანიზებული საზაფხულო
სკოლა

თემა: ევროკავშირის პროექტის SECURE-R2I
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის
თანამშრომლობის გაძლიერებია

ქვეყანა: ესტონეთი, ტალინი
თარიღი: 2013-06-10

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტე¬ტის
პრო¬ფე¬სი¬ული განვითარების ცენტრი,

თემა: „სწავლების თანამედროვე მეთოდების ზოგა¬დი
კურსი“

ქვეყანა: საქართველო
თარიღი: 2009-03-05

სემინარი

ორგანიზაცია: “Science, Education, Innovation: Testing research
resultats”

თემა: Международная научно-практическая
конференция «Наука, Оброзование, Инновации:
Апробования результа¬тов исследовании»

ქვეყანა: Прага, Чехия
თარიღი: 2017-02-08

http://gtu.ge
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პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტი #609534 აღმოსავლეთის
პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობის
გაძლიერება ინკლუზიურსა და დაცულ
საზოგადოებებს შორის მეცნიერებისა და
ინოვაციების დარგში

პოზიცია: მკვლევარი
დონორი: ევროკავშირი FP7-INCO-2013-9
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2013-01-01 - 2016-12-31

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტის # 294299, სენსორების კვლევის
მიმართულებით საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით სივრცეს
შორის კავშირების გაძლიერება

პოზიცია: მკვლევარი
დონორი: ევროკავშირი FP7-INCO-2011-6
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტ
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2011-01-01 - 2013-12-31

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტის #P467, "SiGe-ს საფუძველზე
ფოტოელექტრული და ოპტოელექ-ტრული
ხელსაწყოებს დამუშავება".

პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: უკრაინის საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნი-

კური ცენტრი
წამყვანი ორგანიზაცია: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტ
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2011-01-01 - 2013-12-31

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტის #25, " მცირე სიმძლავრის მზის
ფოტოელექტრული სისტემის პროექტირება და
საპილოტო მოდელის შექმნა"

პოზიცია: სამეცნიერო ხელმძღვანელი
დონორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2010-02-01 - 2010-10-31

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტის #3997 - ".Si-Ge შენადნობების
საფუძველზე მოცულობითი
ნახევარ¬გამ¬ტარული კრისტალებისა და
ეპიტაქსიური სტრუქტურების დამუშავება და
კვლევა.

პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: უკრაინის საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნი-

კური ცენტრი
წამყვანი ორგანიზაცია: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის

ინსტიტუტი

http://gtu.ge
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დაწყების | დასრულების თარიღი: 2008-01-01 - 2010-12-31

პროექტის/გრანტის დასახელება: პროექტი # 076, "ნახევარგამტარული
ჰეტეროსტრუქტურების საფუძველზე
იზოპლანარული ტექნოლოგიის დამუშავება და
ინტეგრალური გამომსხივებელი ელემენტების
მიღება პერსპექტიული ოპტოელექტრონული
ხელსაწყოების შექმნისათვის"

პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი
დონორი: შ.რუსთაველის საქართველოს ეროვნული

სამეცნიერო ფონდი
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2006-10-15 - 2009-10-15

პროექტის/გრანტის დასახელება: Проект (INTAS-96-1887) ”Фотоэлектрические
установки с концентраторами солнечного
излучения”

პოზიცია: Исследователь
დონორი: (INTAS-96-1887)
წამყვანი ორგანიზაცია: Санк-Петербургский Фи́зико-техни́ческий

институ́т и́мени А. Ф. Ио́ффе
დაწყების | დასრულების თარიღი: 1998-01-01 - 2000-12-31

კონფერენციები, სიმპოზიუმები, ჯილდოები

2019-11-14 - Годердзишвили Г.И., Мхеидзе Т.Д., Зосимов Н.К.,Мирианашвили Г.М., Церелов
А.А. „Цифровое индикаторное табло со знаками больших размеров для электронной
измерительной техники“ Материалы научно-технической конференции по индикаторной
технике, т.1, г.

1987-05-10 - Годердзишвили Г.И., Джибути З.В., Долидзе Н.Д. „Формирование омических
контактов к светоизлучающим структурам методом импульсной фотонной обработки“,
Материалы республиканской конференции молодых ученых «Физика, технология и
производство полупроводниковы

1983-11-16 - Годердзишвили Г.И., Абашидзе Т.Ю.,Мхеидзе И.Д. „Многоэлементные шкальные
индикаторы красного света свечения на основе гетероэпитаксиальных структур pGaAs-pGa1-
x1+Alx1-nGa1-x2Alx2As“, V Республиканская конференция по вопросам физики
полупроводниковых приб
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